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【公表番号】特表2010-510615(P2010-510615A)
【公表日】平成22年4月2日(2010.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2010-013
【出願番号】特願2009-537251(P2009-537251)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月27日(2010.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワード線（ＷＷＬ０）に結合されたメモリセル（２０’）であって、
　第１電源端子（４５）と、前記ワード線（ＷＷＬ０）に接続された第２電源端子（４７
）とを有する１対の交差結合インバータ（４０）と
を備え、
　前記第１電源端子（４５）が受取る電圧を第１電源電圧と称し、
　前記第１電源電圧とは異なる電源電圧を、第２電源電圧と称すると、
　前記第２電源端子（４７）は、１対の前記交差結合インバータ（４０）が前記メモリセ
ル（２０’）の書込み動作中にアクセスされる場合に、前記ワード線（ＷＷＬ０）から前
記第１電源電圧を受取り、
　前記第２電源端子（４７）は、１対の前記交差結合インバータ（４０）が前記書込み動
作のためにアクセスされない場合に、前記ワード線（ＷＷＬ０）から前記第２電源電圧を
受取るように構成されることを特徴とする、メモリセル（２０’）。
【請求項２】
　メモリセル（２０’）であって、
　第１ストレージノード（ＳＮ）に結合された第１アクセストランジスタ（６０）であっ
て、前記第１アクセストランジスタ（６０）のゲートは、ワード線（ＷＷＬ０）に結合さ
れることと；
　第２ストレージノード（ＳＮＢ）に結合された第２アクセストランジスタ（６２）であ
って、前記第２アクセストランジスタ（６２）のゲートは、前記ワード線（ＷＷＬ０）に
結合されることと；
　前記第１ストレージノード（ＳＮ）と前記第２ストレージノード（ＳＮＢ）のうちの少
なくとも一方に結合された少なくとも１つの読出ポート（４２）と；
　第１電源端子（４５）と、前記ワード線（ＷＷＬ０）に接続された第２電源端子（４７
）とを有する１対の交差結合インバータ（４０）と
を備え、
　前記第１電源端子（４５）が受取る電圧を第１電源電圧と称し、
　前記第１電源電圧とは異なる電源電圧を第２電源電圧と称すると、
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　前記第２電源端子（４７）は、１対の前記交差結合インバータ（４０）の書込み動作中
に前記ワード線（ＷＷＬ０）から前記第１電源電圧を受取り、１対の前記交差結合インバ
ータ（４０）の読込み動作中に前記第２電源電圧を受取り、
　１対の前記交差結合インバータ（４０）は、
　第１出力端子と、前記第１ストレージノード（ＳＮ）に結合された第１入力端子とを有
する第１インバータと；
　前記第１出力端子に結合された第２入力端子と、前記第１ストレージノード（ＳＮ）の
ところで前記第１入力端子に結合された第２出力端子とを有する第２インバータと
を備えるように構成されることを特徴とする、メモリセル（２０’）。
【請求項３】
　ワード線（ＷＷＬ０）に結合された少なくとも１つのメモリセル（２０’）を備えるメ
モリにアクセスするための、メモリセルの動作方法であって、少なくとも１つの前記メモ
リセル（２０’）は、第１電源端子（４５）と、第２電源端子（４７）とを有する１対の
交差結合インバータ（４０）を備え、前記ワード線（ＷＷＬ０）は、前記第２電源端子（
４７）に直接接続され、前記第１電源端子（４５）が受取る電圧を第１電源電圧と称し、
前記第１電源電圧とは異なる電源電圧を第２電源電圧と称すると、前記動作方法は、
　少なくとも１つの前記メモリセル（２０’）内に格納する目的でビットを書込む場合に
、前記ワード線（ＷＷＬ０）が前記第１電源電圧を前記第２電源端子（４７）に供給する
ことによって、前記ワード線（ＷＷＬ０）上の信号を受信できるようにするステップと
　前記ビットを書込まない場合に、前記ワード線（ＷＷＬ０）が前記第２電源電圧を前記
第２電源端子（４７）に供給することによって、前記信号を受信できないようにするステ
ップと
　を有する動作方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】改良形書込み動作を行う２ポートＳＲＡＭとその動作方法


	header
	written-amendment

